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1. 中華民國電子零件認證委員會活動
國外
(1) IECQ發行作業文件IECQ OD 3803，針對LED封裝和模組、LED燈、LED燈具及LED驅動器之零組件產品訂定認驗證之規範。本作業文件除了提供給有意願申請IECQ LED產品認證公司作為制定其規格書之參考依據外，也是CB在執行產品認驗證時之參考依據文件，是一份建立和使用IECQ LED認證規範的系統性過程，值得國內LED相關廠商產業在開發、發表及維持其產品可靠性品質時使用。所有廠商都可以連結網址https://documents.iecq.org/iecq/iecqdocuments.nsf/0/94169D10986B7E12C12585850008B5B3/$file/iecqOD3803%7Bed1.1%7Den.pdf直接下載使用不須另外訂購。
國內
(1) IECQ汽車電子品質認可(Automotive Qualification Program, AQP)的程序規章(IECQ 03-3-2)於2013年公布之後，國內已陸續發出五張系列產品的認可證書。IECQ AQP是第三者產品認可，完成步驟及文件準備除了依據IECQ 03-3-2程序規章之外，可靠性試驗可依據AEC Q100系列或AEC Q200的汽車產業標準、汽車產業之客戶所指定的標準、其他國際或國家標準、及廠商標準。取得IECQ AQP後，公司及認可產品的規格資料將公布於IECQ網站，以利產品的推廣，如欲進一步說明歡迎與本會聯絡。
2. 為台灣嵌入式記憶體技術奠基 國研院發表SOT-MRAM研發平
資料來源：CTimes
國研院半導體中心舉行次世代嵌入式記憶體技術，「自旋軌道力矩式磁性記憶體(SOT-MRAM)」研究成果發表會。該記憶體採用垂直異向性的結構，不僅電耗更低、體積更小，同時讀寫的速度也更快，能夠整合至高性能的邏輯IC之中，進一步實現下世代的處理器晶片。

磁性記憶體因同時具備揮發性與非揮發性記憶體的特性，因此十分適合整合於邏輯等其他元件，以嵌入式的型態進行使用。此次國研院和清華大學、臺灣大學及工研院共同研發出新型態的「自旋軌道力矩式磁性記憶體」(SOT-MRAM)，是繼英特爾、愛美科(imec)後，世界少數開發出具備垂直異向性SOT-MRAM元件的團隊。

國研院半導體研究中心製程整合組組長李愷信博士表示，台灣所研發的SOT-MRAM技術，需同時使用多達30幾層奈米薄膜的堆疊技術，且記憶體尺寸僅20奈米，相較於其他記憶體只需5到6層薄膜堆疊相比，製造難度大幅提高。

此外，國研院半導體中心所研發的技術是採用垂直異向性結構，相較於一般MRAM使用水平的結構，能夠進一步縮小元件的面積，同時此創新的架構也帶來更好的功耗與傳輸效能。因此該成果也獲選為今年「2021 Symposia on VLSI Technology and Circuits」的焦點論文。

而為了能夠滿足特殊的製程需求，國研院半導體中心也向國外採購了多個先進的製造設備，並自行開發完成了MRAM尖端製程及量測技術的平台。

李愷信博士表示，其中包括超高真空金屬與金屬氧化物薄膜濺鍍技術、離子性蝕刻技術和磁性電性量測分析技術等，希望能提供台灣產學研界一個完備而先進的MRAM開發平台，協助台灣SOT-MRAM的發展。

至於SOT-MRAM的應用，國研院半導體中心副主任謝嘉民強調，此技術的生產與製造都是以後段製程為主，而且元件能在400℃以內進行製造，因此非常方便與目前的邏輯元件整合，未來有機會可以運用在像人工智慧、自駕車等，需要高階運算性能的處理器晶片之中。

台大電機系教授劉致為表示，在台積電的帶領下，台灣在邏輯晶片的製造上已經領先全世界，未來若能把記憶體製造技術的門檻也建立起來，「台灣未來將會高枕無憂」，而MRAM會是非常好的切入點。

不過這項技術目前仍在研究發展階段，要步入量產仍待產業界的投入，預期要真正邁入商業大概還需要近十年的時間。

3. 多家航太業者卡位衛星網路商機 低軌道衛星申請暴增3.8萬顆
資料來源：鉅亨網
據美國聯邦通訊委員會(FCC) 11月4日資料顯示，有 9 家航太業者向該機構提出新建、擴增低軌道衛星的申請，申請量高達近 3.8 顆低軌道衛星。

FCC 最新一輪低軌道衛星提案於11月4日截止，促使大量業者申請，其中包含亞馬遜(Amazon)、阿斯特拉太空(Astra Space)、波音 (BOEING)、國際海事衛星組織 (Inmarsat)、Intelsat、Hughes Network、OneWeb 等公司，這些航太業者期望透過低軌道衛星提供全球網路服務。

Quilty Analytics創辦人Chris Quilty表示，這是一場頻譜爭奪戰，建立低軌道網路系統最困難的是獲取V波段頻譜，而非建造或發射衛星，這也是各家業者爭相在太空展開競爭的原因。

目前低軌道衛星布局最快無疑是 SpaceX的星鏈計畫，該公司已部署 1740顆衛星，不過不在11月4日申請名單中，FCC 先前已批准該公司發射約7500顆衛星，SpaceX 正在為Gen2系統規劃發射近 3 萬顆的衛星。

SpaceX強勁競爭者亞馬遜則正執行Kuiper計畫，預計未來將發射 3236顆低軌道衛星；阿斯特拉甫宣布計劃建造火箭，波音本周已獲准發射147顆低軌道衛星。

此外，OneWeb目前正在部署已批准的 648 顆衛星，發射進度已過半；加拿大運營商 Telesat 的 Lightspeed 計畫將建置 298 顆衛星組成的服務。

SpinLaunch 則專注於建造替代發射系統，而國際海事衛星組織 Intelsat、Hughes Network 則擁有現有的衛星網路。

然而，未來低軌道衛星激增也可能衍生碰撞以及產生太空碎片的風險。顧問公司  Summit Ridge Group 總裁 Armand Musey 認為可以透過操縱系統和利用大氣層來應對這種風險。

此外，低軌道衛星使用的V波段也會面臨許多挑戰，以往衛星通訊都依賴較頻率低的波段，如C波段，如今已有逐漸轉向V波段這類較難利用的高波段。

Quilty表示，頻率越高訊號越容易受到降雨和天氣而衰減，這意味著航太業者需要更好的天線、更強大的衛星和演算法，才能讓低軌道衛星網路品質更佳。

不過，Quilty表示，目前市場已多數克服這些技術障礙，現今最大的挑戰仍是缺乏強大的供應鏈支撐，主因於產業處於發展初期，供應來源有限，航太業者成長過程中勢必面臨許多工程問題

4. 元宇宙商機爆發，帶動運算核心、網路通訊及顯示技術再升級
資料來源：TrendForce
元宇宙(Metaverse)意即透過擬真互動、真實模擬等要素來強化各種功能服務，包括虛擬會議、數位模擬分析、虛擬社群、遊戲娛樂與創作等都成為前期發展的主要應用。根據TrendForce表示，為建設比起網路世界更為複雜的元宇宙，將會需要更強大的數據運算核心、傳輸龐大數據的低延遲網路環境，以及用戶端的具備更佳顯示效果的AR/VR裝置，此將進一步帶動記憶體需求、先進晶圓製程、5G網路通訊、顯示技術的發展。

記憶體方面，元宇宙的概念框架更仰賴端點運算的支援，預期將賦予資料中心更多活化因子，帶動微型伺服器與邊緣運算成長，並可望帶動DRAM在單機搭載容量需求成長，以及對於儲存硬體效能的同步提升，使得SSD與HDD相較的高速寫入特性將為必要選擇方案。以VR裝置為例，目前多搭載具備低功耗、高效能的4GB LPDRAM為主，短期來看，由於與之對應的AP並沒有大幅度的規格提升的計劃，加上處理情境單純，因此在容量推升上顯得平穩。而存儲方面，由於相關的AR/VR裝置多搭載Qualcomm的晶片，沿用自智慧型手機旗艦SoC的規格，因此是以搭載UFS 3.1為起點。

先進製程方面，由於AI的導入與運算需求的提升，高速的運算晶片成為關鍵角色之一，讓圖示成像與大量的資料處理能夠更為順暢，更先進的製程將能提供在體積、效能與省電都會有不錯表現的運算晶片。實現元宇宙必須要有高速運算晶片與影像處理晶片，因此運算能力強的CPU與GPU為核心角色。據TrendForce了解，CPU方面，目前Intel及AMD主流產品分別落在Intel 7 (約等同10nm)及TSMC 7nm製程，2022年已分別有採用TSMC 3nm及5nm的規劃。GPU方面，AMD投片規劃與CPU產品幾乎同步；而NVIDIA(輝達)目前在TSMC、Samsung(三星)分別採用7nm及8nm製程，同時已有5nm製程規劃，預計2023年初問世。

網路通訊方面，由於元宇宙講求即時、逼真且穩定的虛擬互動，將使得數據傳輸的頻寬與延遲備受重視，此需求切合5G高頻寬、低延遲、廣連結等三大特性，進而有望帶動5G相關技術商用加速落地，如可維持網路彈性的獨立組網(SA)多切片、增加算力的多接取邊緣運算(MEC)、整合時間敏感網路(TSN)提升可靠度、乃至結合Wi-Fi 6延伸室內通訊範圍等，都將成為未來建構元宇宙網路環境的重要基礎，成為近年網路服務發展的重要主軸。

顯示技術方面，VR/AR裝置的沉浸感來自於更高的解析度與刷新率的追求，尤其解析度的提升在顯示微縮的趨勢下，Micro LED與Micro OLED勢必更受重視；而傳統的60Hz已經無法滿足進階顯示效果的呈現，預期未來120Hz以上的規格將躍居主流地位。至於互動性強調不拘泥於傳統型態的顯示設計，標榜Free Form Factor的柔性可撓式顯示器的市場需求將雨露均霑。同時，也將有利於強調穿透性的透明顯示技術的發展，在元宇宙概念下，成為虛擬與現實連結的重要介面。

5. 全球共同打擊電子廢棄物
資料來源：IEC
於倫敦設計博物館中來自迦納(Ghana)的展覽，觸及了電子廢棄物的問題核心。由藝術家Ibrahim Mahama設計的裝置藝術，是一個名為「廢棄物時代」新展覽中的一部分，該展覽與第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)同時開幕。
「我們必須面對廢棄物的問題－我們不能再忽視當我們丟棄它們時會發生什麼」，該展覽的策展人Gemma Curtin提到。

Mahama的裝置藝術其特色是放滿一整櫃的舊電視機，這些電視機播放著在全世界大型電子廢棄物處理工廠之一所拍攝影片。據信，位於迦納首都阿克拉(Accra)的Agbogbloshie工廠每年處理數百萬噸的電子廢棄物。
工人們放火焚燒廢棄物，學齡兒童經常和他們一起從燃燒的電纜中回收銅和其它貴金屬。土壤中的高濃度鉛與水中的有毒化學物質對當地社區構成重大的健康風險。
很明顯，需要採取緊急行動來阻止Agbogbloshie和其他電子廢棄物工廠對發展中國家造成的傷害，但是不斷產生的大量電子廢棄物對全球來說都是一個大問題。
根據 Global E-waste Monitor，在2019年共產生了5,360萬噸的電氣和電子廢棄物，按照目前的成長速度，預計到了2030年將達到7,470 萬噸的電子廢棄物。
「電子廢棄物是一個全球性的議題，不僅影響使用產生廢棄物的電氣、電子設備的國家，更重要的是，那些收集電子廢棄物以進行最終處置的國家」，帶領在IEC中制定電氣和電子產品橫向環境標準的Christophe Garnier強調。
許多國家規定製造商有義務確保他們的產品在達到其使用期限後得到適當的回收和處置，隨著生產者責任的擴大，製造商對產品的整個生命週期負責，包括產品的回收、循環和最終處置。
然而，在世界許多地方，對生產者延伸的責任不是強制的，根據IEC 電子廢棄物工作小組主席Christian Dworak所說，以目前的研究評估，只有三分之一的電子廢棄物經由官方管道處理並得到妥善的追蹤和處置。
他指出：「剩下的三分之二則不知去向，雖然假設其中一些廢棄物可能會被再利用或回收，但尚不清楚有多少」。
全球共同減少電子廢棄物的方法
今年稍早時，IEC 同意推動一個解決電子廢棄物的新計畫，而所提議的橫向標準宗旨是促進電子廢棄物的系統化與持續的管理。在其目標中，尋求透過重複使用和回收來減少送被棄置的電子廢棄物數量，以防止電子廢棄物的不當處置，並限制不符合標準或類似要求的經營者收到電子廢棄物。
Mr. Dworak表示：「因為電子廢棄物不會受限於國家或地區的邊界，所以需要採用國際性方法來處理和準備電子廢棄物的再利用」。
6. 新版IEC標準公佈
資料來源：IEC
IEC 60300-3-4:2021 PRV-可靠性管理-第 3-4 部分：應用指引-可靠性要求規格
IEC 60695-5-1:2021-火災危害測試-第5-1部分：火災廢水的腐蝕損害影響-一般指引
IEC 60884-3-1:2021-家庭用與類似用途的插頭和插座-第3-1部分：具有USB電源之插座的特殊要求
IEC 62271-1:2017+AMD1:2021 CSV-高壓開關和控制器-第1部分：交流開關和控制器的通用規格
IEC 62868-2-3:2021-一般照明用有機發光二極體(OLED)光源-安全性-第2-3部分：特殊要求-可撓式OLED瓦片與面板
IEC 62899-201-2:2021-印刷電子-第201-2部分：材料-基板-可延伸基板之特性的量測方法
IEC 63159-1:2021-家庭用即熱式電熱水器-性能的量測方法-第1部分：一般方面
CISPR 25:2021 PRV-車輛、船隻與內燃機-無線電干擾特性-載具上接收器防護的限值和量測方法
IEC TR 60286-3-3:2021-用於自動處理的零件封裝-第3-3部分：用於自動送料機之連續紙帶上的表面黏著零件封裝
IEC 62830-8:2021-半導體元件-用於能源收集和產生的半導體元件 -第8部分：用於低功率電子設備之可撓和可延伸超級電容器的測試與評估方法
IEC 60891:2021-光電元件-對所測得之I-V特性之溫度與放射照度校正程序
IEC 61753-131-03:2021-光纖互連裝置和被動元件-性能標準-第 131-03 部分：OP 類單模機械光纖接頭-室外保護環境
IEC 62885-2:2021-表面清潔器具-第2部：家庭用或類似用途的乾式真空吸塵器-性能量測方法
IEC 60519-4:2021 PRV-電熱和電磁加工設備的安全-第4部分：電弧爐設備的特殊要求
IEC TS 62607-6-6:2021-奈米製造-關鍵控制特性-第6-6部分：石墨烯-應變一致性：拉曼光譜
IEC 60695-2-10:2021-火災危害測試-第2-10部分：以灼熱/發熱線為基礎的測試方法-灼熱線裝置和一般測試程序
IEC 61970-452:2021-能源管理系統應用程式介面(EMS-API) -第 452部分：CIM靜態傳輸網路模型設定檔
※IEC為因應COVID-19疫情，開放索取重症呼吸器相關標準※
※詳情與索取方法請見「go.iec.ch/covid19faq」網頁※
※ISO為因應COVID-19疫情，特別開設「www.iso.org/covid19」網頁※
※開放相關ISO標準免費供各界瀏覽※
7. 教育訓練資訊：
 (1)TÜV Rheinland
課程名稱：5G 時代的資安風險與安全關鍵
時間及地點：錄播
報名方式：線上報名

課程網頁：event.gc.tuv.com/index.php?r=site%2Fview&id=2144&language=zh-TW
詳情請洽：(02) 2172-1197或mira.chen@tuv.com
課程名稱：RoHS指令以及REACH法規更新
時間及地點：錄播
報名方式：線上報名

課程網頁：event.gc.tuv.com/index.php?r=site%2Fview&id=2100&language=zh-TW
詳情請洽：(02) 2172-1197或mira.chen@tuv.com
(2)DQS
課程名稱：IATF 16949 內部稽核員訓練
時間及地點：110年12月27日~29日 新竹
報名方式：線上報名
課程網頁：www.dqs.tw/class_view.php?id=170&topage=1
詳情請洽：(04)2528-8761分機23陳小姐
(3)DNV
課程名稱：ESD S20.20:2014精解及實務研習
時間及地點： 111年1月17日 新北

報名方式：線上報名
課程網頁： 
learn.dnvgl.com/lmt/clmsBrowseV2.prMain?site=dnvglext&in_region=tw&in_lang=zh-tw
詳情請洽：(02)8253-8117、Peggy.Wang@dnv.com  王小姐

課程名稱：ISO 9001:2015內部稽核員訓練課程
時間及地點：110年12月14日 新北
報名方式：線上報名
課程網頁： learn.dnvgl.com/lmt/clmsBrowseV2.prMain?site=dnvglext&in_region=tw&in_lang=zh-tw
詳情請洽：(02)8253-8117、Peggy.Wang@dnv.com  王小姐
(4)英商勞氏檢驗
課程名稱：ISO 9001:2015條文解說 
詳情請洽：(02)2175-2005 或Yu-Ying.Wu@lr.org 吳小姐

課程名稱：新品管七大手法
詳情請洽：(02)2175-2005 或Yu-Ying.Wu@lr.org 吳小姐
(5)TUV NORD
課程名稱： QC 080000:2017內部稽核員訓練
時間及地點：111年6月26日~27日 高雄
報名方式：線上報名

課程網頁：www.tuvnord.com.tw/content/training/training_list.aspx?p=1
詳情請洽：(02) 2378-0578分機52 或schen@tuv-nord.com陳小姐
課程名稱：ISO 9001:2015 品質系統內部稽核員訓練課程
時間及地點：111年1月19日~20日 台中
111年2月16日~17日 高雄

111年5月30日~31日 台中

報名方式：線上報名

課程網頁：www.tuvnord.com.tw/content/training/training_main.aspx?id=19
詳情請洽：(02) 2378-0578分機52 或schen@tuv-nord.com陳小姐
(6)TÜV SÜD
課程名稱：量測儀器校驗管理
時間及地點：110年12月9日 台中

110年12月10日 高雄

報名方式：線上報名

課程網頁： 
www.tuvsud.com/zh-tw/services/training/tw/calibration-management-of-measuring-instruments-training
詳情請洽：(04) 2486-3966 、Wenli.lin@tuv-sud.tw  林小姐
課程名稱：ISO 9001:2015 品質管理系統內部稽核員訓練
時間及地點：110年12月1日~2日 台北

報名方式：線上報名

課程網頁：
www.tuvsud.com/zh-tw/services/training/tw/iso-9001-2015-quality-management-system-internal-auditor
詳情請洽：(04) 2486-3966 、Wenli.lin@tuv-sud.tw林小姐
(7)工業技術研究院
課程名稱：如何依照ISO 9001：2015推動量規儀器校正管理
時間及地點：111年2月23日 新竹
報名方式：線上報名
課程網頁：cmsschool.itri.org.tw/lesson/content.aspx?nid=6AA83B0D1D237F4B
詳情請洽：(03) 5743-810李小姐
課程名稱：ISO 17025實驗室品質管理訓練班
時間及地點：111年3月16日~18日 新竹
報名方式：線上報名
課程網頁：cmsschool.itri.org.tw/lesson/content.aspx?nid=7463703DA1F5393C
詳情請洽：(03) 5743-706陳小姐、(03) 5743-705曾小姐
※實際課程、會議與研討會資訊請以各主辦機構公佈為準※
8. 國內IECQ驗證機構(CBs)：
目前登錄在IECQ可在我國CTECCB(中華民國電子零件認證委員會)執行IECQ驗證稽核之驗證機構(CB)及其認可稽核項目如下：
AFNOR:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
ARES:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
BSI: IECQ工廠認可(MA–ISO9001)、專業承包商認可(ISO9001)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)、產品認可(QA、CA)、汽車電子品質認證體系(AQP)、航太電子認可(ECMP)、反仿冒認可(CAP)
DEKRA:獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、產品認可(QA、CA)、汽車電子品質認證體系(AQP)
DNV:有害物質製程管理系統認可(HSPM)、航太電子認可(ECMP) 、反仿冒認可(CAP)
DQS:IECQ工廠認可(MA–ISO9001)、專業承包商認可(ISO9001)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)及產品認可(QA、CA)、汽車電子品質認證體系(AQP)
LCIE BV: IECQ工廠認可(MA–ISO9001)、產品認可(QA、CA)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)、航太電子認可(ECMP)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)
LR Taiwan:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
SGS:有害物質製程管理系統認可(HSPM)、靜電放電認可(ESD)
TUV NORD:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
TÜV Rheinland:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
TÜV SÜD:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
首頁照片來源：網路-公眾領域授權
※如有需要參閱本期之前的NEWS可至本會網站查閱※
中華民國電子零件認證委員會(CTECCB)

Tel:(02)23911627  Fax:(02)23419447

e-mail: cteccb@ms18.hinet.net
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